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Amplificadores Diferenciales

Problemas

ResPrB.IV-1

Problema 1(a)

• Análisis en dc:
VDD = + 2.5 V
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Problema 1(a)

• Análisis en ac:
VDD = + 2.5 V
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Problema 1(a)

• Análisis en ac:
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Problema 1(b)

• Análisis en dc:
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Problema 1(b)

• Análisis en ac:
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Problema 1(b)

• Análisis en ac:
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Problema 2

• Amplificador CMOS fuente común:
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Problema 2

• Circuito de pequeña señal en alta frecuencia:
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Problema 2

• Ganancia de tensión:
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Problema 2

• Modelo completo:
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Problema 2

• Aproximación de polo dominante:
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Problema 2

• Aproximación Miller:
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Problema 2

• Aproximación Miller:
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Problema 2

• Aproximación Miller:
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Problema 3

• Análisis en dc:
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Problema 3

• Análisis en dc:
1 2

2 22

GS GS

D

V V

L I
V

 

2828

VDD = + 2.5 V

2 2
'

2

1.07 V

D
TON

n

V
W K

  

M1

M4

28
―
2

28
―
2

M3

24
―
2

+
−

vO2

24
―
2

M2

vs1 vs2
+
−

vO1

3 4

2

SG SGV V

L I

 

ResPrB.IV-17

Dimensiones de puerta en μmVGG5

16
―
2

VSS = − 2.5 V

M5
4 4

'
4

2

1.3 V

DP
TOP

p

L I
V

W K
 



Problema 3

• Análisis en ac:
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Problema 3

• Análisis en ac:
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